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MEMORTA DESCRIPTIVA
de une Patente de. Invencidn por 20 afios,
e nombre de:
C. Lorenz Aktiengesellschaft, residente en
Berlin-Tempelhof (Alemsnia), por
"PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE SOSTE-
NES DESTINADOS A SISTEMAS DE ELECTHODOS DE
RECIPIENTES DE DEBGARGA?.

fot 3 e s

Pare el sostén de los sistemas de electrodos de recipien-
tes de descarga se ha empleado hasta ahora muches veces la mica,

Pero sobre mice no pueden montarse sistemas de electrodos algo

pésados, pues entonces los esfuerzos mecdnicos no pusden ya re-

cibirse por la mica. En tales casos se ha procedido & emplear

ceiémica en lugar de la mica. Cuando se monten sistemas de elec-
trodos complicados se ha.empleads muchas veces un disco cerémico,
en el que se apoyan lps diversos electrodos entre si atravesados

por ranuras o agtljeroé. Pero este difico cerdmico estd sometido

& fuertes esfuerzos mecédnicos, cuando los electrodos que se han

de epoyar poseen un peso grande. Ademés todo esfuerzo térmico
irregular de la cerfmicea puede dar lugar a que se presen£en pe-
ligros de rotura.

Pera sostener los sistemas de electrodo de recipientes de
descerga se propone segin el invento, emplear varios trozos ce-
rémicos aislados, de suerte gue para cade apoyo éxista une pieza
aisladora, gue se fija con auxillio de un casguete de rijacién

en un disco comfin de sostén de metal, prei'erentemente mediante

goldadure.



-

20

25

30

35

40

45

.50

Gracias a la nueva disposicién se comsigue que el cuerpo ais-
l&&or de cerémicae sea muy pequefio y por ello se logra que 1los es—
tuerzos térmicos sean uniformes y se obtiene una resistancié ne-
cdnica relativemente grande. Otra ventajs de la disposicién se ha-—
lla en gue las distancias de los puntales de los electrodos desti-
nedos al sostén réspecto al disco de sos8tén se realice en una
plantilla, con lo cusl al mismo tiempo tiene lugar le unién entre
los casquetes metdlicos gque abrazen los discos cerdmicos y el dis-
co de sostén, de suerte que se consigue independizarse de las to-
lerancias relativamente grandes de la cerdmica.

Los electrodos gue poseen el mismo potencial eléctrico que

el disco de sostén pueden sin emplear partes aisladoras apoysrse

-directamente en dicho disco. Bi éste se encuentra, por ejemplo,

al potencial catédico, entonces los cédtodos pusden sostenerse di-
rectamente én el disco con esuxilio de puntales‘o cintes, Aquf es
conveniente hacer lo més Pequefia posible la conductividad térmica
de los puntales empleados pars sostener los cétodos. Un meterial
utilizeble pars esto es unavaleacién de hierro, molibdeno y niquel
(la llamada aleacién A), gue posee une resistencie ténmica el eva- |
de y pequefia conductividad térmica.

El disco soporte debe preterentemente en los puntos, en los
que se encuentran los oriticios para sostener los puntales calien-
tes de los cdtodos, presentsr un espesor 1o mée pequefio' posible.
Por eso la seccién trensversal del disco en estosbguntos se redu-
ce antes, por ejemplo, mediante recalcedo o prensadb e inmediata-
mente despucs se estempen los agujeros pera los punteles,

Al realizer le construccidén de los diiscos cerdmicos necesa—
rios para el aislemiento entre los puntales.de sistema y el disag
debe cuidarse Qne los huecos eventualmente formados permitan f4- |
cilmente hacer en ellos el vaéio.-Para esto en las piezas aisla-

doras cerémicas se prevé un agujero adicional para el vacfo. Ade-
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més las partes bajo tensién deben poseer'aaficienté distancia a
los elementos de le construccidn puestos al pofencial dgel dgisceo,
para que cuando se trata de tensliones de varios miles de volpios
se obtenga todavia una resistencia eléctrica suticlente. Para evi-
tar que éobre las piezas aisladoras cerdmicas se precipiten vapo-
res que reduzcan la coﬁductividad eléctrica de la superficie, so-
bre las piezas aisladoras cerdmicas se aplicea una proteccién con-
tra el empafiadp que se obtiene gracias a la contormacién adecuadsa
de los casquetes de fijacién y de la placa base.

Las figuras presentan un ejemplo de ejecucidén del nuevo s08-
tén. En la figura 1 se ilustra un disco metdlico de sostén en »
planta y en secciSn. El disco metdlico‘se designa por 1, por 2'103

agujeros para recibir los conductores aiglados de paso. En el cen-

- tro de la placa metdlics se encusntran orificios 3 que sirven para

recibir electrodes unidos conductorsmente con el disco. La figura
2 presenta una seccién por un sostén de electrodos. El disco de

sogtén también se designe por 1 ¥y por 4 el electrodo que se ha de

- sostener. El sostenimiento se realiza con asuxilic del pasador 5,

que agarra a través del agujero 2 del disco y sobre el disco.ce- .

rémico y aislador 6 se une con el casquete de chape 7. Este cas-

. quete 7 Ze une con el disco 1l mediante soldadura y axrvé al mismo

tiempo de proteccién contre empafiamiento de la cerémica, El ori-
ficio 8 en el disco cerdmico 6 sirve para hacer el vacfo en el
espacio hueco originado entre el disco cerdmico 6 y el casguete
de chape 7, que se necesita para aislar el pasedor 5 del casque-
te 7. La figure 3 ;1ustra el soetén de un casquillo ceatddico en
el disco. El disco de sostén se designe nuevamente por 2, ¥y en los
puntc en que los puntales 9 de sostén del casquillo catédice 10

atraviesan por el disco, posee una seccidén transversel reducida.
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8e reivindiocea ‘como nuevo y de propia invencién:

l.,~ Procedimiento para la fabricacidén de sostenes para sis-
temas de electrodos de recipientes de descarge, carscterizado
por que existen varias piezas ceramices aisladoras, empleéndose
de ellas una pieza para cada apoyo, la curl se fija en un disco
metdlico comin de sostén con auxilio de un casquete.

2.~ Procedimiento para la fabricacidn de aoétenes para Bis-
temas de electrodos de recipientes de descarga segin lo reivin-
diceado en el punto 1, caracterizado por que los puntales para los
elsctrodos como, por ejemplo, el cdtodo, que sin empleo de piezas
aisladbras cerémicas 86 han de sostener em el disco metdlico, se
hacen de un materiel con menor conductividad térmica, por ejemplo,
ae una asleacién de hierro, molibdeno y niquel.

3.- Procedimiento para la rabricacidén de sbstenes para sis-
temas de electrodos de recipientes de descarga seglin 1o reivindi-
cado en el punto 1, caracterizado por que la seccién transversal

del disco metdlico de sostén en los puntos en que se meten en 61

- directamente los puntaies o apoyos de los electirodos, se reduce

por recalcado, prensado u otra operacién,

4 ,- Procedimiento para la fabricacidén de sostenes para sis-
temas de electrodos de recipientes de deécarga segin lo reivindi-
cado en los puntos 1 & 3, caracterizado por que el disco metdlico
de sostén me fabrica eﬁ une operacidén,

" 5.= Procedimiento para la tabricacién de un sqstén destinedo
& sBistemas de electr@dos'de recipientes de descarga segin lo rei-
vindicedo en los puntos 1 a 4, caracterizado por que la distancia
de los puntales de sostén del sistema de electrodo respecto al
disco de sostén se obtiene mediante una plentilla, que al mismo
tiempo permite réalizar la unién entre los casquetes metédlicos
que envuelven al disco cerémice y el disco de sostén,'preferante-

mente mediante soldadura.
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Esta Patente recese sobre "FROCEDIMIENTO PARA LA FABRY CACION |

DE SOSTENES DESTINADOS A SISTEMAS DE ELECTRODOS DE RECIPIENTES

DE DESCARGA", como qgueds descrito en lea presente kemorie, carac-

terizado en le anterior Nota y representado en los adjuntos Di-
bujos, ‘

Medrid, 31 de 71&:0 de 1944 .-
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